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摘要(译)

多层压电制造方法用于产生nD（例如，1.5D和2D）超声换能器阵列。一
个实施例涉及一种1.5线性换能器，其中通过改变每行换能器中的层数来
在形成阵列的元件换能器之间提供阻抗补偿。在另一个实施例中，提供
了一种2D换能器阵列，其中通过切割传统的多层致动器以形成嵌入聚合
物基质中的相同尺寸的元件来生产元件换能器。
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